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8/104/8Ευκινησία σε 3D

•µηχανισµοί σκέδασης φορέων

Υψηλές Τ πλέγµα (φωνόνια)

όλα τα υλικά έχουν
περίπου ίδιο τ ~ Τ-3/2

Χαµηλές Τ 3D – ιονισµένες ατέλειες
τ ~ Τ3/2
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Βαθµωτή πρόσµιξη

ΕF

ZA

ZΣ

συσσώρευση
ηλεκτρονίων
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z
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τύπου n

προσµίξεις
τύπου n

χωρίς προσµίξεις
δεν έχουµε
σκέδαση µε
ατέλειες

230Α 230Α
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Φαινόµενα µεταφοράς σε ισχυρά ηλεκτρικά πεδία

NDR  για
Ε > 3 103 V/cm
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